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curso 2004-2005

1. Nombre de la asignatura (Titulacion)
Tecnologia Electrénica (TEn, 1°de ITI Especialidad en Electrénica Industrial, Anual)

2. Objetivos de la asignatura/competencias

Se pretende gue los alumnos conozcan los principales componentes y dispositivos de electronica
industrial, recibiendo unas nociones de sus técnicas de fabricacion, pero sobre todo adquiriendo
unos conocimientos suficientes para su correcta utilizacion y seleccion, con una ensefianza
orientada a la comprension y andlisis, pero llegando incluso a abordar una cierta iniciacion al
disefio de equipos electronicos.

3. Contenidos (Temas y Descriptores B.O.E.)
COMPONENTES PASIVOS

. Resistencias lineales

. Disipacion térmica de componentes

. Potenciometros

. Resistencias no lineales

. Condensadores

o O AW DN P

. Bobinas
SEMICONDUCTORES
. Materiales semiconductores

~

8. Diodos semiconductores
9. Diodos Zéner
10. Caracteristicas de los transistores bipolares (BJT)
11. Amplificacion de sefiales con transistores bipolares (BJT)
12. Modelos de funcionamiento de los transistores bipolares (BJT)
13. Tecnologias constructivas de los transistores bipolares (BJT)
14. Transistores JFET
15. Transistores MOS-FET
TECNOLOGIA DE CIRCUITOS
16. Circuitos integrados
17. Circuitos Impresos

Descriptores:  Criterios de eleccion y utilizacion de dispositivos electrénicos. Técnicas de
fabricacion y disefio.

4. Actividades y Evaluacion

4.1 Tipos de actividad
Préacticas en laboratorio, Clases de aula y Examenes
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4.2  Sistemas de evaluacioén
Calificacion de examen = N, (de 0 a 10)

Calificacion de practicas = APTO ( NO APTO)
Calificacion final = Nz = N, si APTO en practicas (en caso contrario SUSPENSO)

(a) Evaluacién por curso.
Dos pruebas de examenes parciales en aula, calificadas de 0 a 10 (Np; ¥ Np»). Si Np; =5y Np, > 5,
entonces Ny = (Npg + Np)) /2

(b) Examen final
La calificacion de este ejercicio otorga un valorde0al0a Ny
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